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SY=271P NOS1,S2 周波数特性表

L2711-DAT L2712-DAT L2712-θ L2712-θ

LO
SS

(d
B

)

SY-271P(S1)-LOSS

SY-271P(S1)-位相θ

周波数 (KHz) 測定レベル OSC=1V DC=0A   回路(4)

位
相

θ

SY-271P(S2)-LOSS

SY-271P(S2)-位相θ
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SY-271P NOS1,S2 インピーダンス特性表

Z2711-計算 ZA2712-計算 Z2711-θ Z2712-θ

イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

(Ω
)

SY-271P(S1)-位相θ

位
相

θ

SY-271P(S1)-ZP

周波数 (KHz) 測定レベルOSC=1V DC=0A

SY-271P(S2)-位相θ

SY-271P(S2)-ZP
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SY271P NOS1,S2 不整合減衰量特性表

F2711-DAT F2712-DAT F2711-θ F2712-θ

位
相

θ

減
衰
量

(d
B

)

周波数 (KHz)

SY271P(S1)-(dB)

測定レベル OSC1V   DC=0A   

SY271P(S1)-位相θ

SY271P(S2)-(dB)

SY271P(S2)-位相θ
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SY-271P NOS1,S2 解放インピーダンス特性表

W2711-計算 W2712-計算 W2711-θ W2712-θ

SY271P(S1)-位相θ

解
放
イ
ン
ピ
ー
ダ
ン
ス

(Ω
)

位
相

θ

SY271P(S1)-ωL

測定レベル OSC=1V   DC=0A周波数 (KHz)

SY271P(S2)-位相θ

SY271P(S2)-ωL
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SY-271P NOS1,S2 インダクタンス特性表

K/(6.28f) P/(6.28xf) W2711-θ W2712-θ

位
相

θ

SY-271P(S1)-L

イ
ン
ダ
ク
タ
ン
ス

(H
)

周波数 (KHz)

SY-271P(S1)-位相θ

測定レベル OSC=1V   DC=0A

SY-271P(S2)-L

SY-271P(S2)-位相θ
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